OEM: Siemens AC176 Datasheet

AC176, AC176 K kompl. gepaart AC176/AC 153 NPN/PNP

NPN-Transistor fir NF-Endstufen bis 3,5 W

AC 176 ist ein legierter NPN-Garmanium-Transistor im Gehause 1 A 3 DIN 41871
({TO=1 ahnlich). Die Anschlisse sind vom Gehause elektrisch isoliert. Der Kollektor-
anschluls wird mit einem roten Punkt am Gehéauserand gekennzeichnet,

Zur Befestigung auf sinem Chassis ist ein Befestigungsteil (Kihlschelle') vorge-
sehen, dieses ist zusatzlich zu bestellen. Der Transistor AC 176 K hat ein Vierkant-
gehfuse und kann direkt mit gutem Warmekontakt auf das Chassis montiert
werden. Der Kollektoranschiufl des AC 178 K ist durch eine klzine Vertiefung im
Kihlblock gekennzeichnet. AC 176 und AC 176 K, zur Verwendung in NF-Endstufen
bis 3.5 W, sind zusammen mit AC 153/153 K auch als komplementéare Paare lieferbar.

Typ | Bestellnummer i - 3

AC 176 Q60103-X176 | i &1373

AC 176 kompl. gep. | QB0103-X176-56 h 15 .

AC 176 K Q60103-X176-K e
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Gewicht etwa 48 g Maka in mm Geawichtetwa 1 g Make in mm

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung Uego | 18 v

Kollektor-Basis-Spannung Uepo | 32 v

Emitter- Basis-Spannung Ugga | 10 Vv

Kollektarstrom Ie 1 A

Basisstrom Ta 0.1 A

Sperrschichttemperatur T 80 "C

Lagertemperatur Te =65 bis +756| °C

Gesamtverlustieistung Pk 1.0 W

Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht — Luft (AC 176) Rengw | = 300 grd /W

Kollektorsperrschicht — Transistorgehiuse

(AC 176) Aipus | = 40 grd /W

Kollektorsperrschicht — Kihlblech unter der

Befestigungsschraube: bei sorgfaltiger

Montage (AC 176 K) Aene = 45 grd /W

'} Bei sorgfaltiger Montage Warmewiderstand zwischen Transistorgehiuse und Kihiblech unter der
Bafestigungsschraube A, = 10 grd/W
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Datasheet

AC176, AC176 K kompl.gepaart AC176/AC 153 NPN/PNP

Statische Kenndaten (T, = 25°C)
Fur folgende Arbeitspunkte gilt:

Uen | Ie ‘ Ty & | Uae

W A, ma I 1g v

0 50 1.4 35 ‘ <03

0 300 2.7 (1,2 bis 6) 110 {50 bis 250) = 0,65

0 1000 333 a0 <1

Kollektor-Emittar-Sattigungsspannung (f-=1A

fur die Kennlinie, die bei konstantem Basisstrom durch

den Kennlinienpunkt I. = 1.1 A: Uge =1V geht) Ucgsar | < 0.6 | v
Ty |90 | 26 | °c

Kollektor-Emitter- Reststrom |

[UCE'-" - 32 v: _Ul.lh = G,E* V] 'ICE\' 1 {-\'.; 3) - A

Kollektor-Basis-Reststrom

(Uepo = 10V) Ican = 7 (< 358) vy

Kollektor-Basis- Reststrom

(Lo = 32 V) Icagp 1000 (< 3000)( 25(<500) | pA

Emitter- Basis- Reststrom

(Legg = 10 V) Tean - 20(=200) | pA

Kollektor-Emitter- Durchbruchspannung

{Iceo = 300 mA) Yerceo | = 18 | ¥
Kollektor- Basis- Durchbruchspannung

({epo = 500 wA) Utspjcpo | > 32 v
Emitter- Basis- Durchbruchspannung

({epo = 200 wA) Utariese =10 v
Dynamische Kenndaten (7T, = 25°C)

Transitfrequenz (I = 10 mA: Ugg = 2 V) fr | 3{=1) MHz
Kollektor- Basis- Kapazitat |

(Uepo = B Vi f = 450 kHz) Conp [ 100 oF
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